DIODY IMPULSOWE | | | 9-74/1
O DG51, DG52 :

SWW 1156-131

Diody germanowe z ostrzem wolframowym sg przezna- Parametry dynamiczne; tomp = 298 K (25°C)
czone do stosowania w ukladach przelgczajacych $redniej
szybko$ci. Czas przelgczania
przy Ir =30 mA;
ey = 0,7 mA; Ugr =
=35V; Ry, =2KkQ trr — 100 500 ns
Pojemno§é diody
przy f = 10 MHz;

min., typ. maks.

Up=1V C, —_ 0,4 1 pF
Dioda DG52
Parametry statyczne; tom» = 298 K (25°C)
Lix : min. typ. maks.
'3 585 :r L(:; Napiecie przewodzenia
< 762 | © przy Ir =5mA Ur 04 08 1 V
i I~ - i v Prad wsteczny
T przy Ur =15V I . — 2 8 pA
. ’ Ur=10V — 5 15 pA
- min 38 Ur = 10V; famp = -
= 333K (60°C) — 30 170 pA

Obudowa szklana D07 (CE01) Parametry dynamiczne; tamp = 298 K (25°0)

Czas przelgczania min. typ. maks.

przy Ir =30 mA;

irr = 0,TmA; Ug =

=35V; R, =2kQ i — 100 500 ns
Pojemno$§¢ diody

przy f =10 MHz;

Ur=1V Cr — 04 1 pF
DANE TECHNICZNE
' 0637 I
Dopuszczalne wartosci parametréw eksploatacyjnych 06 52 57"2/
Q,
Napiecie wsteczne Ur 3BV 7 ‘Qo /
Szezytowe napiecie G ,j/ )
wsteczne - Urm 3BV \é\\/_@
Prad przewodzenia Ir 35 mA J X
Szczytowy prad prze- 4 /
wodzenia Irm 150 mA : 3 /
Temperatura zigcza ty 348 K (75°C) i /
Zakres temperatury 2 /
skladowania tstg 233..348 K (—40...+75°C) b ! /' "
i o606 9702 7 Jﬂz 04 06 98 \V]
Dioda DG51 ' I by
17
Parametry statyezne; to,, = 298 K (25°C)
h - /
min. typ. . maks. i
Napiecie przewodzenia /
przy Ir = 5mA Ur 04 08 1V JAE
Prad wsteczny 1 1 - 4
przy Ur=15V Ir —_ 1,5 4 pA e ,
Ur=10V — 3 7 pA hluhl
Ur=10V; tamp = . . .
= 333K (60°C) . - 25 80 pA Charakterystyki pradowo-napieciowe

28 Elementy pbéiprzewodnikowe




